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Ramtron amplia la linea dei prodotti V-Family con due F-RAM seriali da 256 Kilobit

La società annuncia i dispositivi FM24V02 e FM25V02, caratterizzati da basso consumo e alte prestazioni 
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Colorado Springs, USA – 4 agosto 2009.  Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR), la società leader nello sviluppo e nella fornitura di memorie e di semiconduttori integrati basati sulla tecnologia non-volatile F-RAM (Ferroelectric Random Access Memory), ha annunciato due nuovi dispositivi non-volatili F-RAM seriali che offrono alta velocità di lettura/scrittura, bassa tensione di alimentazione e varie funzioni opzionali. Le due memorie - appartenenti alla linea di prodotti F-RAM di Ramtron denominata V-Family - hanno entrambe una capacità di 256 Kilobit (Kb); il dispositivo FM24V02 è dotato di interfaccia a due fili (I2C), mentre FM25V02 offre un’interfaccia SPI (Serial Peripheral Interface). 

I dispositivi seriali V-Family I2C e SPI funzionano con una tensione di alimentazione compresa tra 2,0 e 3,6 volt e sono collocati in contenitori standard SOIC a 8 pin. FM24V02 e FM25V02 si caratterizzano per il veloce accesso ai dati, operazioni di scrittura NoDelay™, un numero praticamente illimitato di cicli lettura/scrittura e basso consumo. I due nuovi chip possono essere utilizzati come sostituzione diretta di memorie seriali Flash ed EEPROM da 256 Kb in una gamma di applicazioni comprendente controlli industriali, contatori per utenze energetiche, sistemi medicali e militari, giochi elettronici, computer ecc.

“I dispositivi seriali da 256 Kilobit della serie V-Family offrono un’alternativa caratterizzata da tensione di alimentazione più bassa e prestazioni più alte rispetto ai nostri preesistenti prodotti seriali da 256 Kb, in particolare FM24L256 e FM25L256B,” spiega il responsabile marketing di Ramtron, Mike Peters. “La linea dei prodotti V-Family, in continua espansione, mantiene il nostro impegno sul fronte della sostenibilità ambientale: offrire memorie non-volatili a basso consumo, che consentono inoltre di fare a meno delle batterie tampone.”

Informazioni su FM24V02 e FM25V02

Il chip FM24V02 effettua le operazioni di scrittura fino alla massima velocità del bus I2C (3,4 MHz), offrendo anche la possibilità di temporizzazioni a 100 kHz e 400 kHz.compatibili con dispositivi preesistenti. L’operazione di scrittura non comporta tempi di attesa; il successivo ciclo di bus può iniziare immediatamente, senza la necessità di un data polling. Il prodotto, inoltre, offre fino a 100 trilioni (1E14) di cicli lettura/scrittura, una durata superiore di vari ordini di grandezza rispetto a quella delle EEPROM. Nelle operazioni di scrittura il chip FM24V02 consuma molto meno rispetto alle EEPROM, poiché i circuiti utilizzati dalle F-RAM per svolgere questa operazione non richiedono un alto valore di tensione interna. L’assorbimento di corrente di FM24V02 ammonta a150 microampere nel funzionamento a100 kHz, 90 microampere in standby e 5 microampere in modalità “sleep”.

Il dispositivo FM25V02 consuma solo 3 milliampere nel funzionamento alla velocità del clock SPI, 40 MHz; l’assorbimento scende a 90 microampere in standby e a 5 microampere in modalità “sleep”. FM25V02 garantisce un consumo attivo tipico di 38 microampere per MHz, inferiore di un ordine di grandezza rispetto a memorie Flash o EEPROM di caratteristiche simili.

Entrambi i dispositivi sono dotati, di serie, di un identificativo a sola lettura che consente all’host di determinare il nome del produttore, il valore di densità e il numero della revisione. E’ inoltre disponibile come opzione un numero seriale individuale a sola lettura, che può essere utilizzato per identificare una scheda o un sistema in modo univoco a livello mondiale. FM24V02 e FM25V02 sono garantiti per  il funzionamento nella gamma di temperatura industriale, da –40 a +85 °C.

Informazioni sulla serie di dispositivi F-RAM V-Family
Fabbricata tramite il collaudato processo produttivo CMOS a 130 nm sviluppato da Ramtron e Texas Instruments, la serie dei prodotti F-RAM V-Family di Ramtron comprende una varietà di memorie seriali I2C, seriali SPI e parallele “byte-wide”. L’avanzato processo di fabbricazione consente di migliorare le specifiche dei dispositivi e di ampliare le loro funzioni. Oltre a FM24V02 e FM25V02, la linea dei prodotti F-RAM V-Family comprende i seguenti dispositivi:

· FM24V10 (F-RAM seriale I2C da 1 Mb)

· FM25V10 (F-RAM seriale SPI da 1 Mb)

· FM24V05 (F-RAM seriale I2C da 512 Kb)

· FM25V05 (F-RAM seriale SPI da 512 Kb)

· FM28V100 (F-RAM parallela da 1 Mb)

Prezzi e disponibilità
I campioni di FM24V02 e FM25V02, in contenitore SOIC a 8 oin conforme alla direttiva RoHS, sono già disponibili.  Il prezzo unitario parte da 2,39 dollari per FM24V02 e da 2.35 dollari per FM25V02, sempre in quantità di diecimila pezzi.

# # #

Informazioni su Ramtron

Ramtron International Corporation - che ha la propria sede centrale a Colorado Springs, in Colorado - è una società di semiconduttori “fabless” che progetta, sviluppa e commercializza soluzioni specializzate di memoria e altre soluzioni integrate a semiconduttori, utilizzate in una vasta gamma di applicazioni e mercati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.ramtron.com.

Dichiarazione "Safe Harbor" conforme al Private Securities Litigation Reform Act del 1995: Le dichiarazioni qui contenute che non rappresentino fatti storici sono valutazioni su avvenimenti futuri che comportano rischi e incertezze, comprese le seguenti (ma non limitate ad esse): gli effetti delle condizioni dell’economia globale; spostamenti della domanda e dell’offerta; l’accettazione da parte del mercato; il tempo che trascorre tra le scelte progettuali dei clienti (“design-in”) e i loro effetti concreti (ordini e vendite); l’impatto di prodotti concorrenti e del loro prezzo; difficoltà nello sviluppo e commercializzazione dei prodotti; difficoltà tecnologiche; limitazioni della capacità produttiva e delle forniture. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Ramtron presso la Securities and Exchange Commission per un’analisi di questi rischi.
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